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Реферат:
1. Об'єкт - релаксаційні явища, що відбуваються в діелектричних кристалах при прикладенні змінного і
сталого електричного поля. Мета - встановити закономірності релаксаційних явищ, з'ясувати мікроскопічні
механізми процесів поляризації і переносу заряду в бездомішкових і легованих іонами Cr, Mn кристалах
Li2Ge7O15. Методи - застосовувалися діелектрична і імпеданс спектроскопія. Проведені дослідження
дозволили встановити мікроскопічні механізми явищ поляризації і переносу заряду. Показано, що
релаксаційні явища в но-мінально чистих і легованих кристалах Li2Ge7O15 визначаються процесами різної
природи: - термічно активованими переорієнтаціями дипольних моме-нтів парних центрів Cr 3+-Li+; -
міграційною рухливістю міжвузлових іонів Li+ вздовж каналів кристалічних грат; - накопиченням носіїв
заряду поблизу блокуючих електродів. Продемонстрована придатність кристалічної матриці літієвих



германатів для отримання матеріалів з високою іонною провідністю. Зафіксований вплив домішкових іонів
на електричні властивості гептагерма-нату літію. Показано, що за допомогою введення гетеровалентних
домішок можна керувати електропровідністю кристалів Li2Ge7O15 в широких межах. Сфера - навчальний
процес.

2. The object of researches is the processes of polarization and transfer of charge in dielectric crystals. The aim is
to set regularities of the relaxation phenomena, to elucidate the microscopic mechanisms of processes of
polarization and transfer of charge in undoped and doped by ions Cr, Mn crystals Li2Ge7O15. The methods are
general, as methods of research were used dielectric and impedance the spectroscopy. The processes of
volumetric -charge polarization were studied in the DC electric field. The results of the electric measurings are
complemented by the study of the EPR spectrums.. The performed researches have allowed to clarify the
microscopic mechanisms of the polarization and charge transfer phenomena. It has been shown, that relaxation
phenomena in nominally pure and doped Li2Ge7O15 crystals are determined by the processes of various nature: -
thermally activated re- orientations of the dipole moments of Cr 3+-Li+ pair centers; - migration mobility of
interstitial Li+ ions through the channels of crystal lattice; - accumulation of a charge carriers near to blocking
electrodes. It has been demonstrated, that lithium germanate crystal matrix is appropriate for design of new
materials with high ionic conductivity. A strong influence of doping ions on lithium heptagermanate electrical
properties is registered. It has been shown, that introducing of heterovalent impurities allows to control
Li2Ge7O15 electric conductivity in a wide range. Application sphere is the training courses.
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